
جلسه سوم



VLSI فهرست مطالب فصل سوم
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VLSI MOSترانزیستورهای I-Vمشخصه های 

2/18



VLSI در هر ناحیه  I-Vنواحی عملکرد ترانزیستور و روابط 

( :تریودیک)ناحیه ی غیر اشباع -1
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VLSI

و یا

و یا
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VLSI
:  ناحیه اشباع-2

5/18



VLSI در هر ناحیه  I-Vنواحی عملکرد ترانزیستور و روابط 

Vt )ولتاژ آستانه -1 ) :
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VLSI در هر ناحیه  I-Vنواحی عملکرد ترانزیستور و روابط 
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VLSI

دوهراستلازم،MOSترانزیستورصحیحعملکردبرای

سمعکوصورتبه،بدنهـدرینوبدنهـسورسپیوند

بهNMOSترانزیستوریبدنهبنابراین؛شوندبالانس

،VSBافزایشبا.شودمیوصلمدارولتاژترینمنفی

تاوشدهتربزرگسورسوبدنهبینیتخلیهیناحیه

زیادیمنفیبارکهآنجاییاز.کندمیپیشرویکانالزیر

انالکایجادبرایلازمولتاژ،شدهجمعتخلیهیناحیهدر

ولتاژافزایشموجبVSBبنابراین،یابدمیافزایش

.دشومیگفتهبدنهاثر،اثراینبه.شودمیآستانه
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VLSI

9/18



VLSI

gds )هدایت خروجی  -3 )  :
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VLSI
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VLSI
:شاخص فرکانس

:سوئیچعنوانبهPMOSوNMOSرفتارازایخلاصه
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VLSI
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VLSI (Posstronsistor) ترانزیستورهای عبور
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VLSI
:  گیت معکوس کننده 

نصرعایناز؛باشدمیکنندهمعکوسمنطقیمدارهایساختبرایاصلیعناصرازیکی

.کرداستفادهترتیبیمدارهای...وNAND،NORهایگیتبهیابیدستبرای
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VLSI
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VLSI

Vgsطرحایندررفتهکاربهایتخلیهترانزیستوردر،شودمیمشاهدهکههمانگونه-1 =

.باشدروشنترانزیستورهموارهتااست0

.برابرندهمباترانزیستوردوهرهایجریان-2

.داردنامبرپایینافزایشیترانزیستوروبالابر،ایتخلیهترانزیستورآرایشایندر-3
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را به حق رساند، علم استمالی که ز تو کس نستاند، علم است ،حرزی که تو

م رهاند، علم استجز علم طلب مکن تو اندر عالم ، چیزی که تو را ز غ 
(شیخ بهایی )

شاد و پیروز باشید
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